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z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | IMiKU

Nazwa modutu

Inzynieria materiatowa i konstrukcja urzadzen

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Materials Engineering and Structure of Devices

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdlno akademicki | praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

KTiF

Koordynator modutu

dr inz. J6zef Ciosmak

Zatwierdzit:

Dr hab. inz. Andrzej Kapton, prof. PSk.

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku
przedmiotow

kKierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Fizyka 1, Podstawy metrologii

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 2
Forma wykiad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajec¢

W semestrze

15

15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Przedstawienie grup materiatowych oraz ich technologii wytwarzania. Oddziatywania fal
elektromagnetycznych z materiatami. Elementy elektroniczne- parametry, schematy, zakres

Cel

modutu materiatdw. Normy, wymagania, dokumentacje. Programy wspomagajgce projektowanie.
Technologie montazu. Nanomateriaty i nanotechnologie.
(3-4 linijki)

Symbol roiloar(Tzznia odniesienie do | odniesienie do
)]i Kt Efekty ksztatcenia P L efektow efektéow
etextu (W/éz/;,i;l%ne) kierunkowych | obszarowych

Student zna strukture fizyczng materiatéw, rodzaje

W 01 oddziatywan na materie. Cechy i zalety stopow, W KW_03 T1A W03

- polimeréw, kompozytow, ceramik. Zakresy KW_05 T1A W07
stosowania wymienionych materiatéw.
Student zna przyktady zastosowan magnetykéw,

W 02 ferromagnetykéw, paramagnetykoéw, W KW_03 T1A W03
- nadprzewodnikéw oraz oddziatywanie pola KW_05 T1A W07

elektromagnetycznego na w/w materiaty.
. - s . o T1A_U08
Posiada umiejetnos¢ wykonywania pomiaréw z KU_10 -
vl zakresu inzynierii materiatowej I KU_18 T1A_U09
y )- — T1A U16
Student zna zasady’doboru mate’rlaiow, _eIementpw [ KU 10 T1A U08
konstrukcji urzgdzen do wymagan technicznych i - -
u_02 ) : . I KU_18 T1A_U09
warunkow eksploatacyjnych. Zna procesy montazu.
. , . KU_19 T1A_U16
Odczytuje dokumentacje techniczna.
Tresci ksztalcenia:
1. Tredci ksztatcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektw
wyktadu ksztatcenia
dla modutu

1 Struktura makroskopowa materiatéw. Materiaty mono- i polikrystaliczne. w_01
Materiaty szkliste. Stopy, ceramiki, polimery, kompozyty- zarys technologii.

2 Stuktura mikroskopowa materiatdw. Wtasciwosci materiatéw wynikajgce z w_01
wigzanh. Stany wzbudzenia i jonizacji.

3 Materiat w polu elektromagnetycznym. Zakresy czestotliwosci fal w_01
elektromagnetycznych. Magnetyki. Ferromagnetyki. Paramagnetyki. W_02
Nadprzewodniki.

4 Dielektryki liniowe, ferroelektryki, piezo- i piroelektryki, elektrety. wW_01

5 Przyktady zastosowan: gtowice, sensory, no$niki pamieci, magnesy wielkich w_01
energii, dielektryki konstrukcyjne, izolatory, kondensatory, sensory i aktuatory, W_02
filtry, linie opdZniajgce, tendencje rozwoju.

6 Wptyw narazen technoklimatycznych. Odprowadzanie ciepta. Chtodzenie. W_01

W _02

7 Nadprzewodniki. Kompatybilnos¢ E-M. W 02

8 Tendencje rozwojowe w inzynierii materiatowej. w_01

wW_02

2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
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Odniesienie
N’r zajec Tresci ksztalcenia do efektoyv
¢éwicz. ksztatcenia
dla modutu
3. Tresci ksztatlcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
er Zaje¢ Tresci ksztalcenia do efektoyv
ab. ksztatcenia
dla modutu
1 Zasady wykonywania pomiaréw w inzynierii materiatowe;. U 01
2 Podstawowe przyrzady wykorzystywane w pomiarach materiatowych. U 01
Analizarory RLC. Analizatory widma. Generatory. Oscyloskopy. Multimetry.
3 Wptyw czestotliwosci sygnatu na stratnosé magnetykéw metalicznych. Wplyw U0l
czestotliwosci sygnatu na stratno$¢ ferrytow.
4 Parametry rzeczywistych cewek indukcyjnych i ich charakterystyki U0l
czestotliwosciowe. Parametry rzeczywistych kondensatoréw i ich
charakterystyki czestotliwosciowe.
5 Zapoznanie sie z programem informatycznym wspomagajgcym U _01,
projektowanie PCB na bazie aplikacji CADSTAR. U 02
6 Wykonanie schematu elektrycznego, schematu sciezek drukowanych, U _01,
sporzadzenie dokumentacji technicznej za pomocg aplikacji CADSTAR. U 02
7 Przyktad wykonania urzadzenia elektrycznego. U _01,
U 02
8 Zasady analizy danych w inzynierii materiatowej U _01,
U 02

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadar w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

(sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

w o2 | Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

u o1 | Zadania laboratoryjne, pisemne sprawozdania z zajec.

U 02 Zadania laboratoryjne, pisemne sprawozdania z zajec.
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Bilans punktéw ECTS

. . obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 15
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15
4 | Udziat w konsultacjach
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 30
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,2
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 5
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 8
15 | Wykonanie sprawozdan 7
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Suﬁg
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,8
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 50
23 Punkty ECTS za modut 2
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 30
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 1,2

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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Witryna WWW
modutu/przedmiotu

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katalog-ects/




